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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков в области выбранного профиля обучения. 

Задачи практики: 

– обобщение знаний и умений, полученных при изучении физических принципов работы и основных методов расчета компонентов и 

схем электронной техники; 

– обучение методам и приемам расчета и измерений параметров отдельных компонентов и узлов электронных устройств. 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций: 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

ОПК-1. Способен представлять современную 

научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

определять пути их решения и оценивать 

эффективность сделанного выбора 

ИД-1ОПК-1. Знает тенденции и перспективы 

развития электроники и наноэлектроники, а 

также смежных областей науки и техники 

знать: 
– все источники информации по основным 

вопросам выбранного направления 

ИД-2ОПК-1. Умеет использовать передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной сфере деятельности 

уметь:  
– обосновывать актуальность выбранной темы 

исследования 

ИД-3ОПК-1. Владеет передовым отечественным и 

зарубежным опытом в профессиональной сфере 

деятельности 

уметь:  
– находить источники информации по теме 

исследования, изучая отечественные и 

зарубежные работы 

ОПК-2. Способен применять современные 

методы исследования, представлять и 

аргументировано защищать результаты 

выполненной работы 

ИД-1ОПК-2. Знает методы синтеза и 

исследования моделей 
знать: 

– типовые этапы разработки, исследования и 

верификации моделей 

ИД-2ОПК-2. Умеет адекватно ставить задачи 

исследования и оптимизации сложных объектов 

на основе методов математического 

моделирования 

уметь:  
– составлять план исследования с 

применением методов численного 

математического моделирования, разбивая 

решение задачи на этапы с учетом их 

трудоемкости 

ИД-3ОПК-2. Владеет навыками 

методологического анализа научного 

исследования и его результатов 

уметь:  
– анализировать информацию по теме 

исследования 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

ОПК-3. Способен приобретать и 

использовать новую информацию в своей 

предметной области, предлагать новые идеи 

и подходы к решению инженерных задач 

ИД-1ОПК-3. Знает принципы построения 

локальных и глобальных компьютерных сетей, 

основы Интернет-технологий, типовые 

процедуры применения проблемно-

ориентированных прикладных программных 

средств в дисциплинах профессионального 

цикла и профессиональной сфере деятельности 

знать: 
– среды и средства автоматизированного 

сквозного проектирования, в том числе с 

использованием иерархических проектов 

ИД-2ОПК-3. Умеет использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, 

средства коммуникаций, способствующие 

повышению эффективности научной и 

образовательной сфер деятельности 

уметь:  
– использовать электронные базы данных для 

поиска информации по выбранной теме 

исследования 

ИД-3ОПК-3. Владеет методами математического 

моделирования приборов и технологических 

процессов с использованием современных 

информационных технологий 

уметь:  
– синтезировать и верифицировать 

математические модели полупроводниковых 

приборов 

ОПК-4. Способен разрабатывать и применять 

специализированное программно-

математическое обеспечение для проведения 

исследований и решения инженерных задач 

ИД-1ОПК-4. Знает методы расчета, 

проектирования, конструирования и 

модернизации электронной компонентной базы 

с использованием систем автоматизированного 

проектирования и компьютерных средств 

знать: 
– современные среды численного 

имитационного схемотехнического 

компьютерного моделирования 

ИД-2ОПК-4. Умеет осуществлять выбор наиболее 

оптимальных прикладных программных 

пакетов для решения соответствующих задач 

научной и образовательной деятельности 

уметь:  
– выбирать программные средства для расчета 

и моделирования в соответствии со 

спецификой поставленной задачи 

ИД-3ОПК-4. Владеет современными 

программными средствами (CAD) 

моделирования, оптимального проектирования 

и конструирования приборов, схем и устройств 

электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

уметь:  
– решать задачи разработки и исследования с 

выполнением основных этапов с помощью 

современных систем автоматизированного 

проектирования 

 

 



5 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО 

Практика базируется на следующих дисциплинах: «Компьютерные технологии в 

научных исследованиях». 

 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в 3 и 4 семестрах. 

По способу проведения практика может относиться к стационарной и (или) выездной, 

что определяется местом ее прохождения. 

Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по направленности 

(профилю) образовательной программы (далее – профильная организация), и (или) 

непосредственно в структурном подразделении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – МЭИ). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 

практики учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, состояние здоровья и требования по доступности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость практики составляет 22 зачетных единицы, 

792 академических часа. 
 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
ак. часов 

Контактная 

работа 
Иные формы 

работы 
1 Подготовительный этап 4 8 

1.1 Получение задания по области деятельности 

профилирующей кафедры направления 11.04.04 Электроника 

и наноэлектроника 

  

2 Рабочий этап 16,5 191 

2.1 Знакомство с базой научно-исследовательской работы   

2.2 Сбор, обработка и систематизации фактического и 

литературного материала 
  

2.3 Выполнение индивидуального задания   

3 Отчетный этап 0,5 32 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите   

3.2 Промежуточная аттестация по практике   

 Итого за 3 семестр  21 231 
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Подготовительный этап 

 

4 

 

8 

4.1 Получение задания по области деятельности 

профилирующей кафедры направления 11.04.04 Электроника 

и наноэлектроника 

  

5 Рабочий этап 40,5 471 

5.1 Сбор, обработка и систематизации фактического и 

литературного материала 
  

5.2 Выполнение индивидуального задания   

6 Отчетный этап 0,5 16 

6.1 Подготовка отчета и презентации к защите   

6.2 Зачет   

 Итого за 4 семестр  45 495 

 Всего: 66 726 
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5. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1. Повторить основные типы изученных компонентов электронных схем и методов их 

расчета в курсе дисциплины «Компьютерные технологии в научных исследованиях». 

2. Изучить 

 справочные данные, форму их представления в справочной литературе; 

 методику выбора активных и пассивных компонентов по справочным данным (на 

примерах в соответствии с заданием); 

 методы расчета и измерения параметров, снятия характеристик и испытаний 

компонентов электронных схем. 

3. Выполнить выбор элементов и анализ режима их работы в составе устройства (по 

заданию). 

4. По результатам практики составить индивидуальный отчет по практике. Отчет 

должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

3 семестр – зачет в форме защиты отчета с представлением отчета на бумажном 

носителе и в электронном виде; 

4 семестр – зачет в форме защиты отчета с представлением отчета на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

В приложение к диплому выносится оценка за 4 семестр. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Архив и научно-техническая библиотека профильной организации. 

Материалы, полученные во время прохождения практики. 

При прохождении практики в МЭИ – НТБ МЭИ и электронные библиотечные системы. 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/. 

ОС Windows, Microsoft Office. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Инфраструктура кафедры Промышленной электроники «НИУ «МЭИ» или 

профильной организации. 

http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/

